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(57) Rezumat:

Inventia se refera la o structura pe baza de nanocris-
tale de GeSn imersate in matrice de SiO,, foto-
detectie in domeniul lungimilor de unde scurte din
infrarosu SWIR, si anume, ITO/NC GeSn in SiO,/Si
substrat/Al. Stratul activ este format din nanocristale de
GeSn imersate in SiO,, iar electrozii sunt dispusi in
structurad sandvig, pe fata structurii find un electrod
transparent de ITO. Structura pe baza de nanocristale
de GeSn imersate in matrice de SiO,, conforminventiei,
se obtine folosind codepunerea prin pulverizare

magnetron de Ge, Sn si SiO, pe substrat de Si, urmata
de un tratament termic rapid, pentru nanocristalizarea
GeSn din stratul activ, peste care se depune prin MS
electrodul transparent din ITO, iar in final se depune
prin evaporare termica Tn vid si electrodul de Al pe
spatele plachetei de Si, structura dobandind proprietati
de fotodetectie in domeniul SWIR 1,3...2,4 um.
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